S% : 600 — 800 GeV

yield Ustat ~ Usyst
V(+7) 213.7 44 21.3
y+jets 5.00 1.13 0.31
tt(+7v) 1291 5.73 3.87
e — 285 09 14.2
diboson 7.03 280 211
total 267.11 7.87 26.04
data 281

S% : 800 — 1000 GeV

yield Ustat  Usyst
V(+7) 76.8 19 8.1
YHets 437 1.22 0.38
tt(+7v) 8.01 3.75 240
e — 7 916 0.49 458
diboson 1.90 1.70 0.57
total 100.24 4.73 9.67
data 101

S%z 1000 — 1300 GeV

yield 05t 0 syst
V(+7) 350 13 3.9
y+jets 418 1.25 041
tt(+) 3.53 090 1.06
e — 4.67 035 234
diboson 540 3.00 1.62
total 52.81 3.62 4.97
data 65

S%: 1300 — o0 GeV

Yield Ustat  Usyst
V(+7) 126 0.7 1.6
y+jets 1.07 054 0.36
tt(+7) 0.73 0.51 0.22
e — 1.50 0.20 0.75
diboson 1.71 1.71 0.51
total 1760 2.01 1.92
data 24



